VALVD

Download v. www.rainers-elektronikpage.de; gescannt von Hr.R.Fredel

Bauelemente
fur die gesamte
Elektronik
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Brief

NF-Leistungsverstéarker

mit Vollkomplementar-Endstufen

Bild 1 zeigt die Schaltung eines NF-Leistungs-
verstidrkers fiir HiFi-Anwendungen mit Sili-
zium-Epibasis-Leistungstransistoren in der Voll-
komplementir-Endstufe. Der Verstirker wurde
in vier Versionen mit unterschiedlicher Bestiik-
kung fiir Nenn-Ausgangsleistungen von 20 W an
49,20 Wan 8 Q2,25 Wan 4 Q und 25 W an 8 Q

dimensioniert. Die jeweils einzusetzenden Bau-
elemente sind aus der Stiickliste ersichtlich. Die
Epibasis-Endtransistoren zeichnen sich durch
niedrige Werte der Sittigungsspannung, héhere
Grenzfrequenzen als Zweiseitendiffusions-Typen
und einen groflen sicheren Arbeitsbereich (Safe
Operation Area) aus.
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Bild 1.

NF-Leistungsverstarker fur HiFi-Anwendungen mit Vollkomplementar-Endstufe. Nenn-Ausgangsleistung 20 W an 4 Q, 20 W an 8 Q,

25 W an 4 Q oder 25 W an 8 Q. Die jeweils einzusetzenden Bauelemente sind aus der Stiickliste ersichtlich.
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Stiickliste zu Bild 1:

Bild 2. Schutzschaltung fir die NF-Leistungsverstarker nach Bild 1

Falls gewiinscht, kann die in Bild 2 gezeigte
Schutzschaltung an den mit 1 bis 7 bezeichneten

Bau- Verstarker-Version
element 20W 20 W B W %W Punkten in die Schaltung nach Bild 1 eingefiigt
an4Q an8Q and4Q angQ werden. Die fiir alle vier Verstirker-Versionen
T BCses  BCos  BOS  BOGSe geeignete Schutzschaltung verhindert eine Uber-
T BC 547 BC 547 BC 547 BC 547 lastung der Endtransistoren bei Ubersteuerung
T3 BC548  BCBH48  BC5H48  BC548 und KurzschluB am Ausgang. Nach Uberschrei-
T4 BD185  BD135  BD185  BD137 ten der mit den 4,7 kQ-Potentiometern einzu-
Ts BD13% BD13  BD13%  BD138 )
T, BD201  BD 201 BD 201  BD 203 stellenden Ansprechschwelle werden die Schutz-
T, BD202 BD202 BD202 BD204 transistoren leitend und setzen das Steuersignal
RhkTe, 7S 69 < 88 <586 <65 kww anden Basen der Treibertransistoren herab. Da-

fur einen Transistor bei nichtisolierter Montage und
Jy S 50 °C

durch wird der Kollektorstrom der Endstufe auf
ungefdhrliche Werte verringert. Am Ausgang

R 150 150 150 150 ke sind zusdtzlich zwei schnelle Schalterdioden zur
gz ‘2 1;3 12‘; ‘i‘; skzﬂ Begrenzung von Uberspannungen bei komple-
R, pos 2 s 4 ke ¥em AbschluB eingesetzt.
Rs 33 47 3,3 47 ke
',:‘ :2 ;g :)'gz :'2 ::g Bild 3 zeigt eine erprobte Leiterplatte fiir den
R; 47 47 15 27 ke  Aufbau aller vier Versionen des NF-Leistungs-
Ry 15 1.5 1,5 15 ke verstidrkers nach Bild 1, den zugehérigen Be-
:10 1 68‘ 68(1J se:) ;9 stiickungsplan zeigt Bild 4. Fiir den Betrieb bei
Roa, R, g?g 278 270 o0 g Umgebungstemperaturen bis zu 50 °C ben&ti-
R,i' ? 15 15 18 18 k@ gen die Endtransistoren Kiihlelemente mit den
Ris. Ry 100 220 100 20 Q in der Stiickliste angegebenen Warmewiderstin-
Riz. Reg ‘2"22 98 2-22 3'5 w  den. Der Ruhestrom-Stabilisierungstransistor Tj
Rys 0 1o 10 0 @ ist auf der Leiterplatte angeordnet.
05 05 W
Alle Widersténde ohne Leistungsangabe 0,25 W Die Betriebsdaten und MeBwerte der vier Ver-
G 680 680 680 680  nF stdarker-Versionen sind in der folgenden Tabelle
G . “ - @ 7 zusammengestellt. Vollaussteuerung ist Aussteue-
rung auf die Nenn-Ausgangsleistung. Der Spit-
G, 220 220 220 20  uF
40 63 63 6 Vv zenstrom I¢ p der Endstufe entspricht bei Sinus-
G 100 100 100 100 uF aussteuerung einem Gleichstrom von I¢ /.
40 63 63 68 Vv
Cs 390 390 390 390  pF
g‘ ", ®, ., ®, 5':. Die Abhingigkeit des Klirrfaktors von der Aus-
c: 2900, 2900 2200 100 uf  gangsleistung und die Spannungsfrequenzginge
40 63 63 6 Vv zeigen die Bilder 5 bis 12.
Nenn-Ausgangsleistung 20 20 25 25 w
Lastwiderstand 4 8 4 8 Q
Speisespannung bei Vollaussteuerung 32,5 42 36 48 v .
Mittenspannung bei Vollaussteuerung 16,4 21 18 24 v
Ruhestrom der Endstufe 20 20 20 20 mA
Spitzenstrom der Endstufe bei Vollaussteuerung 3,2 2,24 3,5 25 A
Gesamtstromaufnahme bei Vollaussteuerung 1,2 A
Eingangsspannung fiir Vollaussteuerung 295 400 400 350 mV
Eingangsscheinwiderstand 150 150 150 150 kQ
Gegenkopplung » 35 40 46 46 dB
Fremdspannungsabstand bezogen auf P, = 50 mW =70 2170 =170 2170 dB
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Bild 3. Leiterplatte fiir die NF-Leistungsverstdrker nach Bild 1 (Létseite)

Valvo Brief
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Bild 4. Bestiickungsplan fiir die Leiterplatte nach Bild 3 (Bauteileseite)
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Bild 5. Klirrfaktor bel f = 1 kHz des NF-Leistungsverstarkers nach Bild 1 mit einer
Nenn-Ausgangsleistung von 20 W an 4 Q
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Bild 6. Spannungsfrequenzgang des NF-Leistungsverstarkers nach Bild 1 mit einer
Nenn-Ausgangsleistung von 20 W an 4 @
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Bild 7. Klirrfaktor bei f = 1 kHz des NF-Leistungsverstarkers nach Bild 1 mit einer
Nenn-Ausgangsleistung von 20 W an 8 Q
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Bild 8. Spannungsfrequenzgang des NF-Leistungsverstérkers nach Bild 1 mit einer
Nenn-Ausgangsleistung von 20 W an 8 ©
0dB A 5W
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Bild 9. Kilirrfaktor des NF-Leistungsverstdrkers nach Bild 1 mit einer
Nenn-Ausgangsleistung von 25 W an 4 @
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Bild 10. Spannungsfrequenzgang des NF-Leistungsverstarkers nach Bild 1 mit einer

Nenn-Ausgangsleistung von 25 W an 4 Q
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Klirrfaktor bei f = 1 kMz des NF-Leistungsverstérkers nach Bild 1 mit einer

Bild 11.
Nenn-Ausgangsleistung von 25 W an 8 Q
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Bild 12. Spannungsfrequenzgang des NF-Leistungsverstirkers nach Bild 1 mit elner
Nenn-Ausgangsleistung von 25 W an 8 Q
0dB o 625 W
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EsA wird keine Gewahr iibernommen, daB die Ratschlige in den Valvo-Briefen

in dieser Schrift angegebenen Schaltungen, Gerate, Maschinen, sind unverbindliche und keine Haftung begrindende Empfehlungen.
Anlagen, Bauelemente, Baugruppen oder Verfahren Nachdruck, auch auszugsweise, ist nicht gestattet.
frei von Schutzrechten sind. VALVO, BurchardstraBe 19, 2000 Hamburg 1
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